Pientaajuusvahvistin 1,2 W

Kuvassa 22 on esitetty erds PNP- ja NPN-transistoreiden avulla muo-
dostetun pientaajuusvahvistimen kytkentikaavio. Ohjaustransistorin T,
kollektorilepovirta on 7,7 mA ja piitetransistorien Ty ja T, kollektori-
piirin lepovitta on sididetty vastuksella R, arvoon 5 mA.
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Kuva 22
R, = 2kO C, = 64 uF25V T, = AC 127
R, = 22kQ C, = 100 pF/10 V T, = AC 128
R, = 18kQ C, = 400 uF/10 V T, = AC 127
R, = 15k Cy = 200 puF/10V T, = AC 128
R, = 2,79, lin. C; = 400 yF/10 V Ki=88
Ry = 1,5k Cg = ei kiytetd
R, = 390
Re = 130 @, NTC. Philips tyyppi B8 320 01P/130 E
R, = 100 &, lin.
Ry, = 22k
Ry, = 5100, £59%

Vahvistimen suurin lihtéteho saavutetaan ilman takaisinkytkentid
5,6 mV:n tulojinnitteelli. Kun takaisinkytkenti on 6 dB, joka vastaa
suurinta takaisinkytkennin arvoa, on suurimman lihtdtehon vaatima
tulojinnite noin 10 mV. Vastaavat tulojinnitteen arvot 50 mW:n lihto -

tehoa vartenovat 1,2 mV ja 2 mV.
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Kuva 23
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Takaisinkytkennidn suuruus wvaikuttaa vahvistimen tuloimpedanssiin

ja toistokdyridn. Tuloimpedanssi on ilman takaisinkytkentid (vastus

R; siddetty arvoon 0) 2,8 kilo-ohmia ja 6 dB:n takaisinkytkennilld 4,3
kilo-ohmia (vastus R sdidetty suurimpaan arvoonsa 2,7 ). Takaisin-
kytkennin vaikutus toistokdyridn selvidd kuvasta 23.
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Vahvistimen

Kuva 24

sirdn riippuvuus lihtStehosta ja takaisinkytkennisti

nihdidin kuvan 24 kiyristosti. Havaitaan, ettd takaisinkytkentdd suuren-

nettaessa toistoalue suurenee ja sird pienenece.

Samaa kytkentdi voidaan kiyttid 6 V:in kidyttdjinaitteelld 700 mV:n
vahvistimena. Komponenttien arvot ovat tilléin seuraavan luettelon

mukaiset:

R, = 2k
R, = 2,7 k2
R, = 18 kQ
R, = 15kQ
R; = 12k
R, = 2,2 kO
R, = 750

R, = 130 @
R, = 750
Ry = 2,2kQ
R,, = 270 @

npfm\wmaﬂ
= 100 pF/10 V
= 125 pF/10 V
= 160 pF/16 V
= 1000 pE/10 V
= 3900 pF
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